MOS FIELD EFFECT TRANSISTORS
MOS-FELDEFFECT-TRANSISTOREN

Type Chonnel Maximum ratings e Grenzdaten Rs yar  at  Ueg le Use C1 o
Typ Kanal Uce Uce Use e Piot 8 Regron) * bei .‘é
Ucen® Ugen® Reerorr) @ Y.<
\) \ Vv mA mwW °C Q mS v mA Vv pF 88
KF520 N 30 4701 —_ 30 300 175 z 10% z03 15 5 8 T20
10 1...3 0
KF521 N 209 * 420 — 10 100 150 35225 6 5 3 713
230 = 300* 0,1
107 =108 ¢ 0,1 —6
KF522 P —32 —403) —40 —50 200 125 110 < 150* —0,1 —15 3 T13
—10 —20z—10 —10
2...5 —10 —10
KF523 P —32 —403)  —40 —50 250 125 110 = 150* -—0,1 —15 11 Ta6
-10 —20z —10 -—10
2...5 —10 —10

KF522, KF523:

Y Uz =15V
) Ugie = —6V
) Ugg =0V

UrBr)GBS max = +70 V¥

) Two non-repeating voltage impulsest of-both polarity, tip

= 10 ms, with

current limiting on 10 uA e Zwei nicht wiederholte Impulse von beider
£ 10 ms, mit Strambegrenzung auf 10 gA.

Polaritét, tip

DUAL MOS FIELD EFFECT TRANSISTORS WITH CHANNEL P
DOPPEL-MOS-FELDEFFECT-TRANSISTOREN MIT KANAL P

Type Maximum ratings e Grenzdaten —Uger at —Uee lce  AUser  rceron; foEcors) 9
Typ —Ucem —Ucem —Ugem —lcem  Pior bei =
—Usgen b<
v mA T mwW v pA e Mo 88
KF552 10 30 30 15 100 6 = —U¢ 10 =05 o — T27
7 1) —
2 — 2100 1)
) f = 10 kHz

JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTORS WITCH CHANNEL N FOR VERY HIGH SPEED CIRCUITS

AND CHOPPERS

SPERRSCHICHT-FELDEFFEKT-TRANSISTOREN MIT N-KANAL FUR SEHR SCHNELLE
SCHALTERANWENDUNGEN UND MESSZERHACKER

Type Maximum ratings e Rpsion) lIpss at  Ugs Ups | —Ugsrorr) at Ups ton torrat Ipron) —Usscorr; g

Typ Grenzdoten max bei bei (Ip = max max hej 1) =

Ugss Ups Iz Pror 1nA) ﬁf,

v V mA mW| mA Vv \ \ A ns ns mA Vv 0O

KS4391 —40 40 10 300/ 30 1 0 4...10 20 20 35 12 12 TN
50...150 O 20

KS4392 —40 40 10 300 | 60 1 0 2...5 20 20 55 6 7 T
25...75 0 20

KS4393 —40 40 10 300 | 100 1 0 0,5...3 20 20 80 3 5 TN
5...30 0 20

0] max = 175 °C

N Upp=10V, Ugsx =0V





